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Inventia se refera la un procedeu chimic de producere a straturilor subtiri, con-
ductoare de plumbat de bariu, BaPbO; compus oxidic cu structura perovskitica, a
carui principald proprietate este conductia electrica. '

Straturile conductoare oxidice, de exemplu: SnO,: In, sunt bine cunoscute ca
avand numercase aplicatii in industria electrotehnic, in realizarea de contacte
electrice in dispozitive semiconductoare specifice, de exemplu, la afisare cu cristale
lichide, celule solare etc.

Principala diferentd a BaPbOj, faté de straturile conductoare utilizate pana in
prezent este structura lui cristalind cubica, cu volum si fete centrate, denumita si
perovskitica. Aceasta structurd il face foarte potrivit, intr-0 prima aplicatie, ca electrod
de bazs in obtinerea de straturi oxidice feroelectrice si, evident, a dispozitivelor bazate
pe acestea cum ar fi: detectoare de radiatie IR, dispozitive cu unda de suprafata,
traductoare de fortd, transductoare ultrasonice s.a.

Este cunoscut c3 procedeele cele mai utilizate de obtinere a straturilor subtiri
oxidice sunt cele care implica pulverizarea In plasmé@ a materialului oxidic dintr-o tinta
realizata din compusul respectiv. Principalele dezavantaje cunoscute ale acestor pro-
cedee sunt: compoxzitia stratului obtinut diferitd de compozitia tintei, neuniformitatea
relativ mare pentru substraturi cu suprafete mari, utilizarea unor instalatii in general
costisitoare si greu de intretinut, bazate pe tehnici de vid, de radiofrecventd, de inalta
tensiune etc.

Este cunoscut, de asemenea, un procedeu chimic de producere a straturilor
subtiri de plumbat de bariu, prin depunerea, in prima faz&, a unui strat de oxid de
plumb si reactarea acestuia cu o sare de bariu la temperatura caracteristica de
reactie, sub punctul de topire a substratului, (WO 92/17552).

Problema care apare este aceea de a gasi un procedeu de realizare a unor
straturi subtiri de plumbat de bariu cat mai uniforme, cu o tehnologie cat mai
economica.

Procedeul de producere a straturilor subtiri de BaPb0O;, conform inventiei,
rezolva aceastd problema prin aceea ca foloseste o solutie precursoare de BaPbO,
cu pH=5, obtinuta din acid etilendiaminotetraacetic - EDTA, in apa, in care se adauga
acetat de plumb - PbAc si acetat de bariu - BaAc, sub agitarea solutiei; solutia precur-
soare se depune pe substrat, de preferinta prin centrifugare, iar stratul depus se
usuca la o temperaturéd de 90°C pentru evaporarea apei si se arde la 400°C, dupa
care se aplica un tratament final de cristalizare la temperaturi mai mari de 600°C.

Avantajele procedeului de producere a straturilor de BaPb0,, conform inventie,
sunt:

- deviatie compozitionald minima si uniformitate mare pe suprafete mari;

- costuri de fabricatie extrem de scézute, prin eliminarea tehnicilor costisitoare:
tehnica de vid, de radiofrecventa, de tensiune inaltd, necesare in tehnologille conven-
tionale de depunere in plasma.

Inventia este prezentata in continuare printr-un exemplu de aplicare in legatura
si cu fig. 1 si 2, care reprezinta:

-fig. 1, schema de obtinere a straturilor subtiri oxidice conductoare de BaPb0O,
prin metoda chimicad conform inventiei;

- fig. 2, schema de obtinere a solutiei precursoare pentru depunerea de
BaPbO, prin metoda chimica.
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Conform inventiei, se obtine initial o solutie precursoare de BaPbQ, astfel: se
realizeaza o solutie de acid etilendiaminotetraacetic - EDTA, in apd, care se mentine
la un pH de valoare 5. Se cantdresc cantitétile necesare de acetat de bariu - BaAc,
si acetat de plumb - PbAc - tindnd cont de stoichiometria compusului final. Acetatul
se adauga sub agitare la solutia de EDTA.

Dup4 dizolvarea PbAc, solutia se aduce la pH=5 prin addugare de solutie diluata
de amoniac. La aceasta solutie se adauga sub agitare acetatul de bariu. Dupa dizol-
vare, solutia se aduce din nou la pH=5. Dupa 24 de ore solutia se finalizeaza, obti-
nandu-se astfel solutia precursoare de BaPbQO;.

Pentru realizarea straturilor subtiri oxidice, se intinde pe substrat, printr-o
metoda corespunzatoare, un strat subtire si uniform de solutie precursoare BaPbO,.
Metodele de obtinere a unor straturi uniforme de solutie sunt de obicei metode folo-
site in tehnica fotolitografica, metode dintre care cea mai utilizatd este centrifugarea
solutiei turnate pe substrat, spinning. Stratul de solutie este uscat prin evaporarea
apei la temperaturi de aproximativ 80°C si apoi este transformat in oxid prin arderea
componentelor organice ale solutiei (piroliza) la temperaturi de pana la 400°C.

Obtinerea proprietatilor conductoare identice cu ale materialului masiv se face
printr-un tratament final de cristalizare la temperaturi mai mari de 600°C. Pentru obti-
nerea unor straturi mai groase se repeta intinderea solutiei si piroliza, ori de céate ori
este nevoie, urmand la sfarsit tratamentul de cristalizare.

Revendicare

Procedeu de producere a straturilor conductoare de plumbat de bariu, pe cale
chimicd, cu o sare de bariu, caracterizat prin aceea ca utilizeazd o solutie pre-
cursoare de BaPbO, cu pH=5, obtinuta din acid etiliendiaminotetraacetic in apa, la
care se adaugd acetat de plumb si acetat de bariu sub agitarea solutiei, solutia pre-
cursoare fiind apoi depusa pe substrat, de preferintd prin centrifugare, stratul obtinut
fiind uscat la circa 80°C si ars la 400°C, dupa care se aplica un tratament final de
cristalizare la temperaturi mai mari de 600°C.

Presedintele comisiei de inventii: ing. Anghel Radu
Examinator: ing. Arghirescu Marius
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